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L’invention a pour objet un dispositif de commu-
tation comportant au moins une entrée et une
sortie, destiné i fournir i-ses sorties des niveaux
de potentiel ou courants électriques différents sui-
vant que Pon applique ou non, 3 Pune au moins
de ses entrées, un courant électrique approprié.

Des dispositifs de ce genre sont notamment uti-
lisés pour engendrer un courant électrique propor-
tionnel au compte d’un compteur &lectronique; on
les désigne alors généralement sous le nom de
« convertisseurs numériques-analogiques », ce qui
rappelle le fait qu'ils transforment une indication
numérique en indication « analogique ». .

L’invention se propose de réaliser, par emploi
combiné de* transistors ayant des types de conduc-
tibilité opposés, un dispositif de ce genre ayant
des niveaux de sortie définis avec une grande pré-
cision, sans exiger des tolérances étroites en ce qui
concerne les valeurs des éléments qui le cons-
tituent. i

Elle sera bien comprise & I'aide de la description
ci-aprés et de la figure unique du dessin annexé,
qui représente schématiquement un exemple de réa-
lisation d’un dispositif « convertisseur numérique-
analogique » suivant Iinvention.

Pour fixer les idées, on considérera dans la suite
de cet exposé que ce dispositif comporte deux
bornes d’entrée 1 et 2, respectivement destinées 3
tre connectées, par I'intermédiaire d’une résistance

appropriée, i la base du tramsistor de « droite»

et & celle du transistor de « gauche » d’une échelle
binaire & transistors.

Dans Tun des deux états stables de cette échelle
binaire, un courant est alors appliqué a lentrée 1,
tandis que dans I’autre état stable, cest & Pentrée 2
que le courant est appliqué. T

Comme cela découlera de Pexposé qui suit, I'in-
vention est indépendante du dispositif connecté aux
entrées 1 et 2, pourvu que celui-ci applique un
courant de valeur appropriée i lentrée 1, puis
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cesse d’appliquer un tel courant.
Suivant Pinvention, deux transistors 3 et 4, de
types de conductibilité opposés (PNP et NPN res-

| pectivement dans I'exemple figuré) ont leurs collee-

ieurs communs connectés a la sortie 5 du dispositif
par lintermédiaire d’une résistance 6.

L’émetteur du transistor 4 est connecté & un
premier. potentiel de référence (péle négatif d’une
batterie 7, par exemple), tandis que 1’émetteur du
transistor 3 est connecté & un second potentiel de
référence (pdle positif de la batterie 7, relié¢ a la
masse dans U'exemple figuré).

Il en résulte que les collecteurs communs seront
au premier ou au second potentiel de référence
suivant que P'un ou l'autre des transistors 4 ou 3
est saturé, I’autre transistor étant alors bloqué.

On se rend compte que, dans 'exemple décrit, il
circulera ainsi dans la résistance 6 un certain cou-
rant bien défini dans le premier cas, un courant
nul dans le second. '

Suivant Pinvention, la commutation des transis-
tors 3 et 4 est obtenue au moyen dun transistor
auxiliaire de couplage 8, du méme type de conduc-
tibilité que le transistor 3.

La base du transistor 8 est connectée au second
potentiel de référence, tandis que son émetieur est
connecté, d’une part & un potentiel négatif (péle
négatif d’une batterie 9), par lintermédiaire d’une
résistance 13, d’autre part & la borne 1, & laquelle
est également connectée la base du ‘transistor 3, et

“que son collecteur est connecté i la base du tran-

sistor 4 par I'intermédiaire d’une résistance 10. .

La base du transistor 4 est par ailleurs connectée,
d’'une part, au péle négatif de la source 7 par
Pintermédiaire d'une diode 11 ayant la polarité
indiquée & la figure, d’autre part, par lintermé-
diaire d’une résistance 14, au pdle négatif d’une
batterie 12, dont le péle positif est relié au psle
négatif de la batterie 7.

Le fonctionnement du montage est le suivant :
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en I'absence d’'un courant approprié i la borne 1,
le transistor 3 est saturé du fait que la batterie 9
polarise sa base négativement par rapport i son
émetteur.

Le transistor 8 est alors bloqué du fait que la

source 9 polarise son émetteur négativement par
rapport & sa base et le transistor 4 est également
bloqué du fait que, grice & la présence de la
batterie 12, sa base est & un potentiel légérement
plus négaiif que celui de son émetteur, si bien
que le blocage du transistor a liew méme s la
température ambiante est relativement élevée.
_ Au contraire, lorsque un courant approprié est
appliqué a Dentrée 1, la chute de tension qu’il
provoque dans la résistance 13 éldve le potentiel
de base du transistor 3, qui est aussi le potentiel
d’émetteur du transistor 8.

Les valeurs des éléments du montage et dudit
courant sont choisies pour que cette élévation du
potentiel ait pour effet de bloquer le transistor 3
et de débloquer le transistor 8.

Le passage du courant du transistor 8 dans la
résistance 14 provoque alors une chute de tension
qui €léve le potentiel de base du transistor 4 suffi-
samment pour le débloquer.

La résistance 10 sert & dissiper la puissance
fournie par le transistor 8, tandis que la diode 11
sert 4 éviter les risques de claquage du transistor 4
au blocage, en limitant & une faible valeur 1a ten-
sion entre sa base et son émetteur.

Bien entendu, des modifications de détail pour-
raient Btre apportées - au schéma figuré sans
s’écatter de Pesprit de Iinvention.

On pourrait en particulier, & condition d’utiliser
des sources de polarité convenable, &changer le
role des transistors 3 et 4 : bien entendu, le fran-
sistor de couplage 8 devrait alors &tre du
type NPN.

Dans la réalisation d’un convertisseur numérique-
analogique associé & un compteur comportant plu-
sieurs échelles, 4 chacune desdites échelles sera
associé un montage du type représenté au dessin.
Ces montages auront dés résistances de sortie 6
de valeurs proportionnelles aux « coefficients » ou
«poids » des divers étages du compteur, de fagon

_—

que leur ensemble produise un courant propor-
tionnel au compte du compteur.

RESUME

1° Dispositif de commutation comportant au
moins une entrée et une sortie, destiné & fournir %
ses sorties des niveaux de potentiel ou des courants

" é&ectriques différents suivant que l'on applique ou

non, 4 l'une au moins de ses entrées, un courant
électrique approprié, caractérisé en ce qu’il com-
porte un premier et un second transistors de types
de conductibilité opposés, ayant leurs collecteurs
communs connectés 4 la sortie dudit dispositif, des
moyens d’appliquer un premier potentiel de réfé-
rence sur I’émetteur du premier transistor et un
second potentiel de référence sur Iémetteur du
second transistor, une premiére entrée du dispositif
étant connectée i la base dudit second transistor;
un troisiéme transistor du méme type de conducti-
bilité que le second, ayant sa base connectée audit
second potentiel de référence, son émetteur con-
necté a ladite enirée et son collecteur connecté i
la base dudit premier transistor; des moyens de
débloquer ledit second transistor en I’absence d’un
courant approprié appliqué & ladite entrée et de le
bloquer lorsqu’un tel courant existe, et des moyens
de bloquer ledit troisiéme tramsistor en l’absence
dudit courant et de le débloquer lorsque ledit cou-
rant existe, d’olt il résulte que le premier transistor
ect alors débloqué par le courant qui circule dans
le troisiéme.

2° Dispositif de commutation conforme au para-
graphe 1°, dans lequel ledit premier transistor est
du type NPN, tandis que ledit second et ledit
troisiéme transistor sont du type PNP, ledit dispo-
sitif comportant en outre une diode de protection
connectfe entre ’émetteur et la base dudit premier
transistor, et une résistance de protection connectée
entre le collecteur du troisiéme transistor et la base
du premier. '
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